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Основные результаты работы коллектива за 2013-2016 г.г.: 
− Построена динамическая теория классических многочастичных систем 

с запаздывающими взаимодействиями и показано, что запаздывание 
взаимодействий является одним из механизмов, приводящих к 
необратимому поведению многочастичных систем; 

− Разработан метод расчета электронной структуры полупроводниковых 
твёрдых растворов изовалентного замещения с учётом основных 
механизмов рассеяния электронов; 

− Построена квантовая теория теплоёмкости квантовых криокристаллов с 
вращательными степенями свободы; 

− Разработана технология серийного изготовления pHEMT  транзисторов 
и модулей СВЧ диапазона; 

− Разработан измерительный комплекс для силовых микроприборов на 
нитриде галлия; 



− Разработана технология формирования ионно-легированных слоев на 
нитриде галлия; 

− Разработаны методики анализа микроструктур методами атомно-
силовой микроскопии; 

− Предложена модель фоточувствительности ионно-легированных 
структур на основе кремния в УФ-области спектра. Разработана 
технология создания широкодиапазонного кремниевого фотодиода. 
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